Kérdések

Tranzisztor jelleggdrbéjének €s munkaegyenesének felvétele

1. Ismertesse a bipoldris tranzisztor felépitését az egyes rétegek szennyezettsége €s
elnevezése alapjan!

Milyen szennyezettségliek az egyes rétegek egymashoz képest?

Gyakorlatban milyen a bizis-emitter, illetve bazis-kollektor diédak eldfeszitése?
Rajzolja fel a tranzisztor drameloszlasi diagramjat!

Mit neveziink kis-, illetve nagyjelii &ramerdsitési tényezOnek?

Hogyan hatarozhaték meg az egyes diddak (B-E, B-C) disszipacios teljesitményei?
A fentiek koziil melyik didddnak nagyobb a disszipécids teljesitménye, és miért?

Rajzolja fel a tranzisztor bemeneti karakterisztikdjat!
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Rajzolja fel a tranzisztor kimeneti karakterisztikajat!

10. Hogyan 4&brazolhatjuk a tranzisztor disszipacids teljesitményét a kimeneti
karakterisztikdn?

11. Mely tartoményban helyezkedhet el a tranzisztor munkapontja a kimeneti
karakterisztikdn?

12.Milyen paraméterek alapjan vehetjiik fel egy tranzisztor munkaegyenesét?

13.Mi jellemzi az A, a B, illetve az AB osztdlyd munkapont beallitdsokat?

14.Rajzolja fel a tranzisztor hibrid (h) paraméteres helyettesito képét!

15.Irja fel a tranzisztor h-paraméteres egyenletrendszerét!

16. Hogyan hatdrozhatok meg a fentiek alapjdn az egyes paraméterek (hll, h,..),¢és
mit jelentenek?

17.Rajzoljon fel egy tranzisztoros kdzos emitteres (erdsitd) kapcsolast!

18.Rajzolja fel a fenti kapcsolds h-paraméteres helyettesitd képét!

19. Hogyan szdmithato ki a fenti kapcsolas fesziiltségerOsitése a paraméterek alapjan?

20. Hatdrozza meg a fenti kapcsolds bemeneti és kimeneti ellendlldsat a paraméterek
alapjan!
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